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Ocena osiagnieé¢ naukowych pana dr. Stawomira Kreta w zwiazku z
postepowaniem habilitacyjnym

Podstawe postepowania habilitacyjnego pana dr. Stawomira Kreta
stanowi zbiér trzynastu publikacji zatytutowany ,Ilosciowa transmisyjna
elektronowa mikroskopia wysokorozdzielcza w fizyce i technologii
heterostruktur pétprzewodnikowych”.

Spoéjnos¢ tematyczna przedstawionego cyklu publikacji moze by¢
rozpatrywana w trzech plaszczyznach. Z jednej strony ze wzgledu na
stosowang technike pomiarowq - prezentowane wyniki uzyskano metodg
wysokorozdzielczej transmisyjnej mikroskopii elektronowej, w zakresie
ktérej habilitant jest uznanym specjalista. Z drugiej - przedstawione
publikacje tgczy dazenie do nadania uzyskanym wynikom charakteru
ilosciowego, co w przypadku pomiaréw mikroskopowych nie jest
powszechne. Wreszcie elementem fgczacym publikacje jest to, ze dotyczg
one potprzewodnikowych nanostruktur i warstw epitaksjalnych.

Wszystkie przedstawione prace majg po kilku autoréw, co w
dziedzinie badan, uprawianych przez pana dr. S.Kreta jest norma. W
o$miu z nich jest on pierwszym autorem, co w przypadku specjalizacji w
obszarze szeroko rozumianej charakteryzacji wskazuje na szczegdlny
charakter dorobku i roli autora. Formalne potwierdzenie roli pana dr.
S.Kreta w powstaniu wymienionych publikacji stanowig os$wiadczenia
wspotautoréw oraz zatacznik 7, w ktérym rola ta zostata szczegdtowo
przedstawiona. Na tej podstawie mozna stwierdzi¢, ze udziat pana dr.
S.Kreta w powstaniu tych publikacji w pelni upowaznia go do
przedstawienia ich jako podstawy postepowania habilitacyjnego.

Zdecydowana wiekszos¢ artykutdw zostata opublikowana w
zamieszczajacych materialy pokonferencyjne czasopismach, znajdujacych
sie na liScie Web of Science. Cytowalnos¢ znajdujacych sie na liscie
artykutéw jest zrdéznicowana. Obok publikacji majacej 64 cytowania
(najwyzej cytowana publikacja pana dr. S.Kreta) znajduje sie tam 5
publikacji, ktére, jesli nie liczy¢ pojedynczych autocytowan, nie byly
cytowane ani razu. Trzeba przy tym zauwazy¢, ze nie oddaje to ogdlnego
poziomu cytowalnosci publikacji pana dr. S.Kreta, ktérego prace byty
cytowane w 442 artykulach innych autoréw. Mozna sadzié, ze jest to
wynik dazenia do tego, aby na liscie znalazty sie tylko te publikacje, w
powstaniu ktérych udziat pana dr. S.Kreta byt bezspornie decydujacy.



Przedstawione publikacje dotycza prowadzonych przez pana dr.
S.Kreta badan lokalnego skiadu atomowego, zjawisk zwigzanych z
segredacjaq oraz klasteryzacja, interdyfuzji, defektéw  struktury
krystalicznej w skali nanometrowej, w szczegdlnosci zwigzanych z
niedopasowaniem sieciowym i wynikajgcymi z niego naprezeniami w
niskowymiarowych heterostrukturach i warstwach pétprzewodnikowych.
Badania takie sa istotne poznawczo, ale ich pierwszorzedne znaczenie
polega na wsparciu projektéw aplikacyjnych. Z jednej strony pozwalajg
one wykrywaé defekty strukturalne, ktére moga utrudniaé¢ badZ wrecz
uniemozliwia¢ zastosowania i poszukiwa¢ metod technologicznych,
pozwalajacych je wyeliminowaé. Z drugiej strony wiedza na temat jakosci
badanych struktur w skali nanometréw ustanawia niezbedne sprzezenie
zwrotne gdy chodzi o ich doskonalenie poprzez rozwijanie nowej
technologii. W  szczegdlnosci dotyczy to doboru elementéow
tréjsktadnikowych do hodowania struktur bez naprezen. Wyniki badan
prowadzonych przez pana dr. S.Kreta przy zastosowaniu rozwijanych
przez niego metod oraz ich czesto nowatorska interpretacja z pewnoscig,
spetniajg obie te funkcje.

Za najwazniejsze osiggniecia, zawarte w pracach stanowigcych

podstawe przewodu habilitacyjnego uwazam:

1. wyniki zawarte w grupie prac dotyczacych niejednorodnosci
rozktadu przestrzennego i klasteryzacji atoméw indu w
wielostudniach kwantowych InGaN/GaN (H7-H11). Bylo to mozliwe
dzieki wykazaniu, ze opierajac sie na pomiarach dystorsji metodg
HRTEM mozna okres$li¢ koncentracje indu. Prace te sg istotne w
szczegolnosci ze wzgledu na witaczenie sie autora do dosé szerokiej
dyskusji dotyczacej mozliwego wptywu warunkéw pomiaru na
otrzymywane wyniki (,fatszywe klastery”). Poniewaz rozkilad indu
ma wptyw na efektywnos¢ wyswiecania ekscytondéw prace te sg
wazne ze wzgledu na zastosowania optoelektroniczne wielostudni
InGaN/GaN.

2. rozwiniecie metody i przeprowadzenie badan nad rozkiadem
dyslokacji w obszarze relaksacji niedopasowania sieciowego
warstwy epitaksjalnej i podtoza (H1, H2). Badania te sg istotne z
punktu wiedzenia zastosowan na przyklad ze wzgledu na
poszukiwania beznaprezeniowych struktur fotonicznych.

Zardwno prace wymienione powyzej jak i pozostate prace bedace
podstawg postepowania dotyczg waznych i aktualnych zagadnien fizyki
materii skondensowanej i swiadczg o gtebokiej wiedzy naukowej i
samodzielnosci badawczej habilitanta w zakresie jego specjalnosci



naukowej. W moim przekonaniu juz zbiér prac wymienionych w punkcie 1
stanowitby dostateczng podstawe wszczecia procedury habilitacyjnej. Tym
bardziej dotyczy to catosci przedstawionego zbioru,

Jezeli chodzi o pozostaty dorobek publikacyjny pana dr. S.Kreta, to jest
on bardzo znaczacy zaréwno ze wzgledu na liczbe artykutéw jak i miejsce
ich publikacji (m.in. dwa Nano Letters, pie¢ Nanotechnology, pie¢ APL).
Takze ogdlna liczba artykutéw innych autordéw cytujacych prace pana dr.
S.Kreta (442) jest, jak na dziedzine fizyki ciata stalego, wynikiem dos¢
dobrym. Ponadto, jesli dobrze rozumiem przedstawione mi informacje,
wygtosit on szes¢ referatdw zaproszonych, byt wspodtautorem dalszych
pieciu referatéw zaproszonych, byt autorem lub wspétautorem kolejnych
55 referatéw konferencyjnych, z czego siedemnascie wygtosit osobiscie.

Pan dr. S. Kret kierowal dwoma projektami o charakterze
miedzynarodowym oraz dwoma projektami krajowymi. Byt takze
wykonawca lub gtéwnym wykonawca kolejnych dwunastu projektéw.

O owocnej wspdtpracy miedzynarodowej pana dr. S.Kreta najlepiej
Swiadczy sktad autoréw jego publikacji. Jest ona szeroka, ma charakter
zaréwno sformalizowany, jak i nieformalny i obejmuje wiele krajéw,
przede wszystkim osrodkéw francuskich.

Dziatalno$¢ dydaktyczna pana dr. S.Kreta miata charakter raczej
sporadyczny i ograniczata sie do zaje¢ warsztatowych w dziedzinie HRTEM
oraz do wspdétudziatu w opiece nad doktorantami. Wynika to w naturalny
sposéb z charakteru miejsca jego zatrudnienia.

Na podkreslenie zastuguje duza aktywnos$¢ popularyzatorska pana dr.
S.Kreta. Prowadzit on zajecia dla ucznidéw, prowadzit warsztaty dla
miodziezy w ramach Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, uczestniczyt w
Festiwalu Nauki, brat udziat w realizacji filméw popularno-naukowych.

Biorac pod uwage catoksztait dziatalnosci pana dr. Stawomira Kreta
stwierdzam, ze spefnia on wszystkie wymagania stawiane kandydatom do
stopnia doktora habilitowanego przez Ustawe z dnia 14 marca 2003 r. o
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w
zakresie sztuki oraz kryteria okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyzszego z dnia 1 wrzesnia 2011 r. w sprawie kryteriow
oceny osiggnie¢ osoby ubiegajacej sie o nadanie stopnia doktora
habilitowanego.
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